


несценции, но и выявить влияние квантоворазмерного эффекта Штарка и 
роль дефектов в GaN ядре. 

Достоверность всех этих результатов не подлежит сомнению благодаря тща­
тельно разработанным методикам их получения и детальному анализу экс­
периментальных данных, основанному на собственных теоретических оцен­
ках и расчетах, вьmолненных теоретиками-соавторами. 

Результаты работы прошли широкую апробацию как путём публикаций в 
высокорейтинговых научных журналах, так и в форме докладов на отече­
ственных и международных конференциях. Автореферат диссертации доста­
точно полно и адекватно отражает содержание диссертационной работы. 

В целом диссертационная работа выполнена на высоком исследовательском 
и научном уровне, а сам автор Европейцев Е.А., несомненно, заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Профессор, д.ф.-м.н. 
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